厦科高〔2024〕22号附件1

2024年厦门市未来产业领域

重大、重点科技项目支持方向

一、第三代半导体领域

方向一：碳化硅技术研发及应用研究（专题编号：20240101）
研究目标：攻克碳化硅衬底、外延、器件、模块及相关设备的关键核心技术，完善碳化硅产业链条，增强碳化硅器件的自主供应可控能力，引领碳化硅产业发展。

研究内容：

①8英寸MOS级SiC外延研发。研究8英寸MOS级SiC外延的厚度、均匀性、掺杂浓度及表面缺陷密度控制、多层外延等关键技术及量产制备技术。

②车规级MOSFET SiC功率芯片研发及产业化。研究芯片结构、工艺等关键技术和规模化生产技术。

③车规级MOSFET SiC功率器件或模块研发。研究与优化SiC功率器件或模块材料、设计、封装、测试等关键技术和规模化生产技术。

④研发MOSFET SiC功率模块在新能源汽车、充电储能等领域的应用。

⑤8英寸SiC衬底研发。研究8英寸SiC单晶生长原位监测、流场和温场调控、高速生长等技术。
⑥8英寸SiC衬底、外延、芯片、封装等工艺相关设备研发。 
申报要求：至少完成以上研究内容的1项。
方向二：氮化镓技术研发及应用研究（专题编号：20240102）
研究目标：攻克氮化镓外延、器件、模块及相关设备的关键核心技术，在部分关键性能指标上达到国内、国际领先水平，提升氮化镓领域的核心竞争力。

研究内容：

①8英寸Si基GaN外延研发。研究8英寸Si基GaN外延的应力、翘曲控制等关键技术及量产制造技术、设备制造技术。

②6英寸SiC基GaN外延研发。研究6英寸SiC基GaN外延的应力、位错密度、漏电控制等关键技术及量产制造技术。

③Si基GaN射频芯片研发。研究Si基GaN射频芯片结构与工艺仿真设计、制备工艺、可靠性保障等关键技术及低成本量产制造技术。

④大尺寸Si基GaN功率器件研发。研究Si基GaN功率芯片结构设计、工艺、可靠性保障等关键技术，高耐压低损耗功率器件及量产制造技术。
⑤氮极性GaN外延、器件及设备研发。研究氮极性GaN外延的应力、位错密度、漏电控制、外延设备、器件设计制造等关键技术及量产制造技术。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。
方向三：Micro-LED技术研发及应用研究（专题编号：20240103）
研究目标：突破Micro-LED领域内的关键核心技术，形成自主知识产权的核心竞争力，夯实厦门在Micro-LED显示领域的芯片技术、器件封装、整屏应用的基础，厚植新型显示产业的长期竞争力。

研究内容：

①堆叠结构的全彩Micro-LED显示技术研发。研究高量子效率的堆叠结构全彩Micro-LED外延结构、芯片、封装、模组等关键技术及量产制造技术。

②高分辨率、高均匀性、高发光效率Micro-LED芯片及其驱动技术研发。研究高性能Micro-LED芯片发光效率、可靠性、一致性等相关技术，研究高密度、高刷新率、低功耗的驱动技术及量产制造技术。

③Micro-LED透明显示技术研发。研究高透光率的玻璃基板布线技术，研究Micro-LED透明显示的驱动控制、发光分布调控等关键技术及量产制造技术。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。
方向四：超宽禁带等新型半导体材料与器件关键技术研发及应用研究（专题编号：20240104）
研究目标：面向世界科技前沿，紧扣产业发展需求，针对新一代半导体技术发展趋势，开展超宽禁带等新型半导体领域的前沿尖端技术研究、关键共性技术攻关、核心设备研制等，储备一批超宽禁带等新型半导体材料领域的高端研发成果。

研究内容：

①氧化镓、金刚石、氮化铝等新型超宽禁带材料制备及加工技术研发。

②氧化镓、金刚石、氮化铝等新型超宽禁带器件制备及典型应用研究。

③基于氧化镓、金刚石、氮化铝等新型超宽禁带材料的相关设备研发。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。
二、前沿战略材料领域

方向一：高性能高分子材料研究及应用研发（专题编号：20240201）
研究目标：面向医疗、环保、船舶、汽车制造、清洁能源等领域应用，开发安全系数高、稳定性强的新型高分子复合材料，推动相关材料应用。

研究内容：

①高兼容性、高安全性、高稳定性的医用高分子材料研究及应用研发。

②高性能可降解或循环利用高分子薄膜材料研究及应用研发。
③高性能、长寿命、节能、可自修复橡胶材料研究及应用研发。

④高端海洋重防腐、防污涂层材料研究及应用研发。

⑤面向增材制造的高性能高分子材料研究及应用研发。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。
方向二：先进基础材料研究及应用研发（专题编号：20240202）
研究目标：面向航空航天、轨道交通、医疗、电子电路等领域，开展高性能基础材料研发，促进基础材料技术升级和功能迭代，助推高端应用领域快速发展。

研究内容：

①高性能陶瓷材料研究及应用研发。
②高性能合金材料研究及应用研发。

③超高纯稀土、稀土合金、稀土功能材料研究及应用研发。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。
方向三：先进碳材料研究及应用研发（专题编号：20240203）
研究目标：面向航空航天、汽车制造、新能源等领域，以石墨烯、富勒烯、碳纳米管、碳纤维等先进碳材料为基础，研发具有各类功能特性的高性能碳基复合材料，推动碳基复合材料的应用研发。

研究内容：

①高性能石墨烯、富勒烯复合材料研究及应用研发。

②高性能碳纳米管、碳纤维复合材料研究及应用研发。
③新型碳基功能材料研究及应用研发。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。

方向四：光电信息前沿材料研究与应用研发（专题编号：20240204）
研究目标：面向高端应用需求，聚焦光电信息前沿关键材料研发，持续提升国产材料性能，强化关键战略材料自主保障能力。

研究内容：

①高端光刻材料研究及应用研发。

②高精度掩膜版研究及应用研发。

③超高纯靶材研究及应用研发。

④高效率高色纯度OLED发光材料研究及应用研发。
⑤高性能偏光片、封装材料、背光材料、光学硬化膜材料研究及应用研发。
⑥高性能光热材料研究及应用研发。
⑦钙钛矿等新型光电转换材料研究及应用研发。
申报要求：至少完成以上研究内容的1项。
方向五：其他前沿材料研究与应用研发（专题编号：20240205）
研究目标：面向深海、环保、轨道交通等领域，开展前沿关键材料研发，助推高端应用领域产业发展。

研究内容：

①耐高压、高可靠性浮力材料研究及应用研发。

②超材料研究及应用研发。

③各类型抑菌灭菌包装材料研究及应用研发。

④液基新概念材料研究及应用研发。
⑤钛合金增材制造材料研究及应用研发。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。

三、氢能领域

方向一：氢能关键材料和零部件研究（专题编号：20240301）
研究目标：围绕氢能关键材料及零部件的技术发展，推动催化剂、隔膜、气体扩散层等关键材料的低成本与零部件国产化，实现氢能领域关键材料与零部件的革新。
研究内容：
①氢能关键零部件颠覆性材料研究。

②替代性燃料电池关键材料和零部件研究。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。
方向二：氢能系统研究（专题编号：20240302）
研究目标：围绕氢能产业发展，重点突破制氢、储氢、运氢、用氢等关键环节核心技术，推动氢能领域的科技创新和产业发展。
研究内容：
①绿色高效、低成本、大规模氢气制取关键技术研究。

②高密度、高安全性氢气存储关键技术研究。

③长距离、高安全性氢气运输关键技术研究。

④大功率、高效率、低成本氢燃料电池系统关键技术研究。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。
四、储能领域

方向：储能电池及系统研究（专题编号：20240401）
研究目标：围绕储能电池性能提升、新型储能电池开发、储能电池梯次利用和回收、储能安全及并/离网应用中存在的各种限制性因素，开展关键材料、技术、大模型和系统等的研究，促进本地储能领域核心技术发展和产业化能力构建，加快本地新能源产业向高质量、集群化发展。

研究内容：

①高能量密度、高能效、高安全性、宽环境适应性、长寿命储能电池的关键材料、电芯及系统研究（至少实现其中3项技术性能）。
②储能电池梯次利用和回收关键技术研究。

③储能电池和系统全生命周期安全性相关的测评方法、大模型、预警和灾害防控关键技术研究。

④“源网荷储”一体化条件下，高性能混合储能系统及系统协调性、稳定性等研究。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。
五、新一代人工智能

方向一：高可靠性AI芯片及基础元器件的设计、先进封装、制备等关键技术研究及产业化（专题编号：20240501）
研究目标：针对海量数据及大模型推理、训练场景，研发高性能、低功耗、低延时、高算力性价比的AI芯片，发展AI芯片先进封装、智能感知元器件等配套技术产品，强化AI终端产品整体服务能力，补足厦门AI芯片生态短板，提升核心技术积累和产业竞争力。

研究内容：

①自主可控的AI芯片设计研究及产业化。

②AI芯片制备、先进封装等关键技术研发及产业化。
③智能感知元器件、传感器等高精度采集设备与配套系统集成技术的研发及产业化。

④其他与AI相关的芯片设计和制备等关键技术研究及产业化。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。
方向二：AI大模型研发和赋能型AI技术研究及应用（专题编号：20240502）
研究目标：鼓励具有广泛产业化基础、良好投资实力和研发能力的创新主体发挥自身优势，重点研究多模态大模型、大模型推理与评价、跨学科知识融合、大模型伦理和安全性等，打造通用和垂直领域AI大模型底座，为赋能千行百业提供共性技术支撑。

研究内容：

①通用基础大模型产品研发。

②垂直领域大模型产品研发。

③多模态学习、脑机接口、深度学习、知识图谱、3D、融合决策等赋能型AI技术研究。

④面向公共安全、智慧交通、智能家居、智能医疗、智慧康养、智能制造等领域产业化应用。

申报要求：至少完成以上研究内容的2项，其中④为必选项。
方向三：可信AI技术在智慧城市场景中的融合应用（专题编号：20240503）
研究目标：结合智慧城市发展需求，基于可信AI，在城市生命线的交通、管线、物流、建筑、市政、工业生产等关键领域，实现可信AI技术多场景融合应用，推动智慧城市管理理念、管理模式、管理手段创新。
研究内容：

①面向智慧城市的可信AI大模型平台研发。

②适应智慧城市智能化发展需求，形成智慧交通、智慧应急、智慧物流、智慧管线、智能驾驶、智能机器人等技术产品，推动可信AI与工业生产融合发展。

③适应智慧城市宜居化发展需求，形成地理监测、公共管理、建筑安防、数字生态、双碳等技术产品，推动可信AI与社会生态环境融合发展。

④适应人性化发展需求，推动可信AI与人际互动交流融合发展，形成个性化互动问答、精准化决策咨询等技术产品。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。
六、未来网络领域

方向一：前沿方向关键基础器件的研发及产业化（专题编号：20240601）
研究目标：重点支持高速大功率光电通信、卫星互联网（通信）、下一代移动通信等细分领域的核心基础器件研发及产业化，壮大前沿方向网络通信芯片、器件、模块、终端和测试设备等研发规模，加快形成具有竞争力的开放创新生态。

研究内容：

①高速大功率光电通信领域芯片、器件、模组等研发与产业化。

②卫星互联网（通信）领域芯片、器件、模组等研发与产业化。

③下一代移动通信领域芯片、器件、模组等研发与产业化。

④量子通信、空天地海融合、通感算一体化网络等新一代信息通讯技术研究与应用。
申报要求：至少完成以上研究内容的1项。
方向二：前沿方向关键软件技术的研发及产业化（专题编号：20240602）
研究目标：挖掘产业数字化转型对网络技术的未来需求，推动IPv6、网络切片、网络安全等核心软件技术演进发展和商业模式创新，加快形成技术引领优势。

研究内容：

①IPv6+、网络切片、软件定义网络、网络标识解析、跨域SRv6网络技术、数字孪生等关键技术研究与应用。

②主动防御、内生安全、态势感知、追踪溯源、软件供应链安全等网络安全技术研究与应用。

③区块链关键技术研发及产业化。
申报要求：至少完成以上研究内容的1项。

方向三：自主可控的信创技术研发及产业化（专题编号：20240603）
研究目标：以网络信息安全发展为核心目标，构建自主可控的IT标准、软硬件及服务生态，着眼于安全可控、符合未来网络发展方向的“全产业链、全行业”的信息技术升级。

研究内容：

①自主可控的云计算、物联网、服务器等网络架构基础硬件研发及产业化。

②自主可控的与国产化数据库、操作系统等基础软件适配的软硬件研发及产业化。

③自主可控的多媒体处理、ERP管理、流版签软件等网络应用软件研发及产业化。

④自主可控的网络安全和数据安全产品研发及产业化。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。
七、空天开发领域

方向一：航天领域关键材料、器件和装备研究（专题编号：20240701）
研究目标：开展航天领域关键材料、器件和装备研究，加快航天领域核心技术研发，实现航天装备高性能和绿色化发展，促进本地产业强链补链。
研究内容：
①小型化、轻量化、绿色化的卫星等航天设备关键材料、器件和系统研究。
②低功耗、低延时、高算力、高可靠的航天用先进智能计算技术及平台研究。
申报要求：至少完成以上研究内容的1项。

方向二：航空领域关键材料、器件和装备研究（专题编号：20240702）
研究目标：开展航空领域关键材料、器件和装备研究，加快航空领域核心技术研发，助力本地优势产业强链补链，促进航空经济等新质生产力发展。
研究内容：
①长续航、低成本、智能化的低空飞行器关键材料、器件和系统研究。

②航空发动机等航空设备及其维修所需关键材料、器件和系统研究。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。

方向三：低空经济应用场景创新设计与应用研究（专题编号：20240703）
研究目标：面向我市，开展低空经济创新应用场景设计研究，并完成重点应用场景演示验证。

研究内容：
①无人机全自主闪送系统研制。

②沿海无人机物流系统研制。

③应用场景设计及演示验证：沿海地区物流运送场景设计及演示验证（船基到岸基）；货运无人机场景设计及演示验证（岸基到岸基）；区域间物流运送场景及演示验证。

申报要求：至少完成研究内容①②中的1项，应用场景③中的任一应用场景。

说明：空天开发领域重大科技项目立项数至少包括方向三项目1项。
八、深海开发领域

方向：深海探测与资源开发关键技术研究（专题编号：20240801）
研究目标：开展水下装备及其关键零部件、感知与通信系统的研究，实现深海探测与资源开发技术突破，促进深海资源的有效开发利用。

研究内容：
①水下装备和应用系统所需关键技术、材料和零部件研究。
②多技术融合水下感知与通信系统研究。

③深海生物活性物质开发关键技术研究。
申报要求：至少完成以上研究内容的1项。
九、基因与生物技术领域

方向：基因与生物技术领域关键材料开发，构建细胞与基因治疗核心技术平台，开展生物治疗创新药物研究与临床转化。（专题编号：20240901）
研究目标：细胞与基因治疗领域转染试剂、基因编辑技术、递送系统等新材料或工具的开发，实现国产替代，及细胞与基因治疗技术研究与药物发现。

研究内容：

①开发具有自主知识产权的关键材料或工具，突破基因编辑、递送载体、细胞体系构建等核心技术，实现新技术或产品的产业化应用。
②掌握细胞与基因治疗的关键技术，完成临床前研究，具有良好的临床治疗效果，或获得国家药监局细胞与基因治疗的新药临床试验批件。
申报要求：至少完成以上研究内容的1项。申报单位为在厦独立法人机构，企业、高校院所、医疗机构等。


